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2. AGLRERARET, O B9 REXT EBIE] REXT FFH AR A 2 o, K AE BT lem, B
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T —|SET TM512AD T ST TM512AD
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K10
VE: 1. TM512ADH HABMAHA AT IIRE, 4 W EEHBER AT EN RGB 1) 3 58, AL
TEFZ ] 2% AR % B L AR SR 150 SE PR LA, 1-64 2] ik
2. TLREEMRET, & [ REXT A9HIE] REXT FHBEAR S ] (L Zi miof, KA
I Lem, WIEZLARESITERIAIEL, 1C 2T BRAEZR MK IR 4 S50 BOR TP L% -7 HEA, DLz
BT A ERAE AT E

6. RIFES6: S RAIERIIKF)IC
vee i "}

D1 V1
R1 R1 R1 R1
R/DIM | G/DIM B/DIM | W/DIM
Ry, Ro[]
Vi

N . OUTR OUTG OUTB OUTW
I / i LYDD
) |4 o [ VDD PWM
T T : | SET TM512ADH
s ) o . ADRI 1 ADRO %H
LR : AT
T R [ | Ml REXT
s c,wuW = GND
RS N >
WO TR
CSN
VIN VIN D2 L
FIA
G SW
D e
1+ 1 DIM HIc
CIN| 105 —7{3]pm
Coivr
K11
11
©Titan Micro Electronics www. titanmec. com

V1.5



® TITAN MICRO® )
A’; ELECTRONICS DMX512 fi#hd J Kk 5) IC TM512ADH
PN B VDD I, I BRPETR AR, B, JE T AMB K IR A 1C. REXTR

F: 1
B

2. TM512ADH sy ey il T R 4t BT JL A BT P [aAR A, BEORAUE MR — K A T 2
REt NHRAR S, Riid B S SIS IR Be B i K T 24834 1C, f1 MBI6655, MBI6662, NCL30160, %%, [H]HZi
KB/ ER B RL, DARRAEMLE 0 dEE], Ei R BN 2. 4K, WA TER 1C 3B — K ek
FIFFTEE— 2508/ RU WIATHT R0, R4 R VPG 0 nl it — 25 ks pr daBH, eish %5 fE A i
IC /) DIM BRI BRI HEE, Wi 0.2V #tar it AL Y6 a1 st B AR ik — 258/ R1 {H,
BB ATLLKREE R “07 252 MR I % k.

3. HTF LRIFERH R1 BN, bRCEERECR, Al R BHANRE B4 TM512ADH f¥) VDD JAI, Mdn
E A RHRES D ME R VI fukfaE s (5v MRS , EdEiH R ERERIEEW VL b,
NEVERERH R VI PIEUE, EWUE (VCC-5V) /15mA, [EINVEZMEFL R VI i, WaRHAHLE 5V &
EHTR, (HIARGIE M 5V &R Fl TM512ADH [ VDD ELH:%EH:.
W20 RAIFRAERIKS) 1C B, FHIATRESIR K (FIIhER, MLESMFERIMHEL) , Raer=
AN S IR, L N IR AR, Rt G 5 R AN I e T AR ANIE R SR R R R AR, g R
AT

A VEEHERE L BB ML LED K& IC B SW Iz I8, ANEI LED AR L HikiE, BN
SMKFHAE ML

B: FrA B IR A VIN AT TM512ADH B4 & FBH RVDD- 40 B4 AHIE, $E1E A — P e 3
TG, NBERIRIE RS, ASEE BT O E ALIK SN VN JEIAD TME12ADH ¥ F% R FERH RVDD J%E4%
TEA R s e — W S T

C: Rt b P UE R BRSNS A IVIN %] TM512ADH F% K EEBH RVDD (1) E £k /R &k i 4 QR m]
RIS AL , JFIRZEIRIKSNES A GND AR TMS512ADH (1) GND B2 1A i 7 2o R e /8 OR-X ]
B S AL

D: FEREANIF I ER KA FFEa VIN AT GND AL = 47uF [EfR 2 (i CIN) #1105
FIELZS T, FESET TM512ADH f)F% 6 FL L. RVDD A1 GND JElAb 3T — A 47uF KR 2 CIn& C1)A1 105
1)
CEE

E: AB ZRAEMR b N af 2 PREF AT 28, JESEETEA I R IX MR IR I 00 AN EEAE AB 2R [a14H N L E T
L (PR RE R Ol B B RGeS ) o B AB e P (&4 b TP oh ie S s 55

Fo 2P KOs a5 04N I B R AR Jedg R G AT T AL, iR 2 SR S R A R,
ATAnEAE IC (1) PLOE GND Ji— A% C P T MyEU A LAJERR — @ REE T4, A KN iR 1
BUERE, KM HEB MR SEOLESWE, —MREAE 103 BAK.

G: TEFFERTSOLT . RN DIM RRE T4, & s A IER IS, HhFwErE TMI911 (1) DIM
XF GND f=Hi%¥ C DIMy HLZK/MRHESChRIG A E, —MAEJL T2 100PF.

&
H
2
H

7. A FEER
VCC 24V 12V 5V
R 2K~2. 4K 750~820 82
Z (Q)
R, (o) 300~500 300~500
R, () 300~500 300~500
R, (2 3K~ 5K 3K~5K 3K~5K
R, (2> 3K~5K 3K~5K 3K~5K

8. JLEMfikER2 (AMEER I0)

VCC 24V 12v 5V
R1 (Q) 2. 4K 2. 4K 2. 4K
Rvl (Q) 1. 2K 500
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® TITAN MICRO® )
//; ELECTRONICS DMX512 f#HS K IR =N 1C TM512ADH

iR ZKE: ESOP16

BL Detail "X"

S EEEBIAEEE

r7777J|’7777—’\Exposedpad
| | | (3.81X2.42REF)
= ! ! |
l— m __--_-_(eﬁ.sﬂ)_:_ - _i_ _-_:_-_-_--_ l_
| |
®/ Lo 1'. 1
|
55 HHIBEEHE
QJ Auiﬂ
- Iy ”
BL Detail "X
I
1
I k= == = = = | = = = S=
B T
8{ *Mold Option
[— ]
*Mold Option
-
-
L
1%
D im ensions
Item BL BW TL LW LP FT BT SO TH LL FL [¢]
RN 53 R{KFIEE BE [l RiggE HE BUASE Ity BUARE Sk Bk HRE
Unit mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm °
10.00 4,00 6.20 0.250 155 0.100 1.25 0.80 8
Spec ©.90) @90) (6.00) 0.4 12 (0.200) (145) (0.080) oy (1.08) ©.60) @
9.80 3.80 5.80 0.150 1.25 0.050 ) 0.80 0.45 0

All specs and applications shown above subject to change without prior notice.

(CL b MRS IS, WA AR AT IZ1E, A FATIEAD
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	特性描述
	功能特点
	应用领域
	点光源，线条灯，洗墙灯，舞台灯光系统，室内外视频墙，装饰照明系统
	内部结构框图
	管脚排列
	管脚功能
	输入/输出等效电路
	工作条件
	1、极限工作条件
	2、推荐工作条件

	芯片参数
	1、电气特性

	功能说明
	1、通信数据协议：
	2、IC接收说明：
	3、AI，BI端口说明：
	AI接收端口内置上拉电阻，BI接收端口内置下拉电阻，一般不建议再外加上下拉电阻。如需外加，
	请咨询我公司，外加过小的电阻可能导致并联点数受到较大影响。
	4、可通过控制器写入以下几类参数：
	1. 字段选择参数：可选择1、2、4字段模式。可以看出，其中无3字段模式选择。这是因为，在点光源应用
	2. 上电亮灯状态参数：可以设置在上电后，RGBW 4个端口的任一个端口输出任意灰度的组合，这样极大
	3. 1S无信号状态参数：可设定在IC没收到有效DMX512协议数据1S后，是继续保留最后一帧画面还
	4. 电流档参数：电流调节电阻设定了电流最大值，RGBW每通道均有独立的电流档参数，可对每通道电流最
	5. 写码和写参数完全独立，独立的写码和写参数具有多重优势：A. 减少不必要的重复写入E2，尤其是干
	6. 如果未进行过参数写入，则出厂默认上电亮蓝灯，4字段模式，1S无信号保留最后1帧，电流
	档为第64级。如果已写入过参数，则上电后将按存储在E2中的参数执行。
	5、4色模式选择功能：
	通过SET脚进行管脚“W”电流3倍模式设置。当SET脚悬空，W管脚输出电流值为REXT电阻设定的电流
	注：SET 脚
	悬空：管脚“W“输出电流=REXT 设定电流 * 软件设置比
	接 VDD：管脚“W”输出电流=REXT 设定电流 * 软件设置比 * 3
	6、高端口刷新频率及输出端口补偿功能说明：
	1. TM512ADH的端口输出采用频率拓展技术，刷新频率高达4K。65536级灰度第1级 250H
	2. 输出端口补偿：65536级灰度输出时每级输出打开时间只有60nS，当外挂恒流IC时，可能由于外
	注：在外挂恒流IC第一级灰度可以有效打开亮度可被人眼识别情况下一般不使用COM脚补偿功能。TM512
	过温保护功能工作方式：内部晶元温度超过150°时，电流降低一半，温度低于130°时，电流恢复正常。
	7、写码/参数注意事项：
	1．写码/参数前应将写码器上的 A（D+）,B（D-），GND 3 个口用铜线牢固连接到灯具上并仔细
	2. 写码/参数前先进行 R，G，B，全亮（整体四色同步跳变程序测试），以确认 AB 线是否存在问题
	3. 写码成功后：首灯亮黄灯22%，其后亮白灯22%，特殊颜色的首灯可有效识别出断点。
	4. 写码成功后，新地址码即刻生效。
	5. 写码完成后应用写码器自带的专用测试程序（一般为逐点跑或刷色）进行测试，以确认写码是否完全正确
	8、写参数注意事项：
	1. 写参数（字段+无信号亮灯+上电亮灯）成功：首灯亮黄灯22%，其后按E2中存储的上电亮灯字节的数
	2. 写电流参数成功：首灯亮黄灯 22%，其后亮红灯 22%
	3. 写参数成功后，新参数即刻生效。
	9、差分总线连接注意事项：
	1. 控制器与IC之间以及IC与IC之间须共地，以防止过高的共模电压击穿IC。当使用屏蔽线时，可用屏
	2. 板上A线和B线至IC间串接的保护电阻须一致，并且板上AB线应并排布线，AB线间竟可能不要有其他
	3. AB总线一般采用双绞线，也可使用普通护套线，但注意购买铜线材质。在强电和弱电走线槽共用工程，发
	4. 485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离，一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。
	在施工过程中已经采用了主线加分支线的布线结构，且分支线超过1米的长度，建议在每个分支线超过1米处使用
	5. 485总线随着传输距离的延长，会产生回波反射信号，如果485总线的传输距离较长，建议施工时在4
	10、内置抗干扰模块：
	我公司通过一个内嵌抗干扰模块来滤除一定范围的差模干扰信号，可和差分总线的共模抗干扰能力形成一定程度的
	1、输出恒流设置：
	2、恒流曲线：
	图5
	3、分压电阻：

	长时间工作时建议不超过 1.2W，以 4 通道输出每通道恒流 120mA 为例，如果
	IC 的每个输出管脚压降（Vds）设置为 2V，则 IC 上功耗为：
	P=PRGB+PVDD=4*2.3V*120mA+5V*10mA=0.96+0.05=1.15W
	下表为 40℃环境温度下的 Vds 最大值 Vds-max（按最大功耗 1.1W 计算），为防止 I
	180
	180
	Vds-max（V）
	2
	3.4 
	2.8 
	2.3 
	1.85 
	1.5
	分压电阻选值：R﹥（VCC—N*Vled-min— Vds-max)/I
	VCC 指电源电压，Vled-min 为灯珠开启电压最小值，N 指串联灯珠的数量，Vds-max 指
	例： 24V 供电，RGBW 输出，各 6 串，恒流设定 120mA，Vds-max 最大值 2.3
	红灯 ：Vled-min=1.8V 为例）：R>（24V-6*VR-2.3V）/120mA=（24V
	绿，蓝灯（Vled-min=3V 为例）：R>（24V-6*VR-2.3V）/120mA=（24V-
	注：分压电阻选取时应考虑功耗。
	应用信息
	1、应用图1：4 字段模式，出厂默认，下图为 RGBW，4 色应用
	图6
	2、应用图2：4 字段模式，出厂默认，下图为 RGB， 3 色应用
	3、应用图3：2 字段模式（扩流应用，减少数据量）
	图8
	4、应用图4：1 字段模式（扩流应用，减少数据量）
	图9
	5、应用图5: 4 色模式（W 通道恒流值为 RGB 通道的 3 倍）
	图10
	6、应用图6: 外接开关式恒流驱动IC
	图11
	注：1. PWM 管脚接 VDD 时，为反极性恒压输出，不降频，适用于外接大功率恒流驱动 IC。RE
	2. TM512ADH 为高辉高刷新率输出，前几级灰度打开时间很短，要保证从第一级灰度有效打开亮度能
	3. 由于上拉电阻 R1 较小，上拉电流较大，所以上拉电阻不能直接接 TM512ADH 的 VDD 
	注 2： 当采用开关式恒流驱动 IC 时,干扰可能会很大（和功率，布线等各种因素都相关），系统会产生
	A: 注意电感 L 的位置应该在 LED 及 IC 的 SW 脚之间，不要将 LED 和电感 L 调
	B: 所有的开关式恒流驱动芯片VIN 脚和 TM512ADH 降压电阻 RVDD 须直接相连，接在同
	C: 线路板上 开关式恒流驱动芯片的VIN 脚到 TM512ADH 降压电阻 RVDD 的走线尽量粗
	D: 在每个开关式恒流驱动芯片靠近 VIN 和 GND 脚处并一 47uF 的电解电容（如图 CIN
	电容。
	E: AB 线在板上应始终保持并行布线，非实在无法过线这种特殊情况下不要在 AB 线间插入其它元件或
	F: 当干扰过大造成写码不过的情况发生时，先按上述建议进行了优化，如果之后写码还是不成功，可如图在 
	况选择，过大的电容也可能导致无法写码，一般建议在 103 以内。
	G: 在特殊情况下，因为 DIM 脚被干扰，造成控制不正常现象，此时需如图在 TM1911 的 DI
	7、元器件选值表

	VCC
	24V
	12V
	5V
	8、元器件选值表2（外挂恒流 IC）

	VCC
	24V
	12V
	5V
	封装示意图：ESOP16


